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ReSeni se tyki zapojeni dvojdinného
nizkofrekvendniho vjkonového zesilovade,
u kterého jsou dvd zpdtné vazby pro zvysSeni
rozkmitu. Oproti dosud znamému zapojeni
pristupuje druhé zp&tnéd vazba pro zvjyseni 248 623
rozkmitu, ktera zvySuje rozkmit druhé pll-
vlny. Tato zp&tna vazba je realizovana po-
moci diody, sedmého odporu a tretiho kon-
denzétoru. Bez pouZiti této vazby by byl <
rozkmlit druhé pUlvlny sniZovén o saturadni '
napéti béze emitor tretiho tranzistoru. Vo
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Vynélez se tykd zapojeni dvojéinného nizkofrekven&niho vy-
konového zesilovade.

U dosud znémych Jjednoduchych dvoj&innych vykonovych zesilo-
vadl je vyuZivéna pouze zpétnd vazba ke zvySeni rozkmitu, kterd
zgji&tuje zv&tdenl rozkmitu pouze jedné pilvlny. Maximdlni roz-
kmit druhé plilvliny je sniZovén o saturadni nap&ti bdze emitor
pfisludného vykonového tranzistoru.

Jeho podstatas spolivd v tom, Ze anoda diody Je spojena s
kladnym pdlem napdjeciho napéti, s prvnim odporem a kolektorem
tfetiho tranzistoru. Ketoda diody je spojena s emitorem druhého
tranzistoru @ sedmym odporem. Druhy pol tohoto odporu je spojen
s tfetim kondenzdtorem. Jeho druhy pol je spojen s emitorem t¥e-
tiho trenzistoru, emitorem &tvrtého tranzistoru, &tvrtym odporem
a druhym kondenzdtorem. Zavedenim druhé zp&tné vazby pro zvy$eni
rozkmitu, kterd zvySuje rozkmit druhé pilvlny, dojde ke zvyZeni
maximdlniho vystupniho vykonu a ke zvy3eni $&innosti.

P¥ikled zapojeni dvoj&inného nizkofrekvenZniho vykonového
zesilovade je na priloZeném vykrese. Kladny pi napdjeciho napéti +
Je spojen s kolektorem t¥etiho tranzistoru VI3, s anodou diody VD
a prvnim odporem Ri. Jeho%Z druhy pol je spojen se vstupnim pdlem 1,
bézi prvniho tranzistoru VI! a druhym odporem R2. Se zdépornym po-
lem napdjeciho nap&ti - je spojen druhy pol druhého odporu R2,
gesty odpor R6, kolektor &tvrtého trenzistoru VI4 a prvni konden-
zétor Cl. Jeho druhy pol je pies t¥et{ odpor R} spojen s emitorem
prvniho tranzistoru VI! a dtvrtym odporem R4. Jehd& druhy pdl je
spojen s emitorem t¥etiho tranzistoru VI3, s emitorem &tvrtého
tranzistoru VT4, druhym kondenzétorem C2 a tPfetim kondenzdtorem C3J.
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Jeho% druhy pol Jje pFes sedmy odpor R] spojen s katodou diody VD
a emitorem druhého tranzistoru VI2, jehoZ bdze Jje spojena s ko-
lektorem prvniho tranzistoru VI1. Kolektor druhého tranzistoru
VT2 je spojen s bézi t¥etiho tranzistoru VT3, s bdzi &tvrtého
tranzistoru VT4 a pdtym odporem R3. JehoZ druhy pol je spojen
s druhym pdlem Sestého odporu R6 a druhého kondenzétoru c2.
Nejprve urdime jaké je maximdlni vystupni nepé&ti p¥i kladné
pilving bez pou¥iti druhé zp&tné vazby dle vynalezu. To zngmeng,
%e dioda VD je nehrazena zkratem a sedmy odpor R7 a t¥eti konden-
zdtor C3 jsou vypudtény. P¥i maximdlnim kladném vystupnim napé&ti
jsou druhy trenzistor VI2 a tFfet{ tranzistor VI3 v saturaci. Ma-
ximélni vystupni napéti je rovno napétl kladného pdlu napdjeciho
nap&t{ + zmen¥enému o soulet satura¥niho napéti kolektor emitor
druhého tranzistoru VI2 a saturadniho nap&ti béze emitor t¥etiho
tranzistoru VT3.
Nyni urdime meximdlni vystupni napéti pii pouziti druhé zpétiné
vazby realizované pomoci diody VD, sedmého odporu R7 a tretiho
- kondenzdtoru C3. Maximdlni vystupni napéti je rovno napéti klad-
ného pélu napdjeciho nap&ti + zmenZenému pouze o saturalni napé-
t1{ kolektor emitor ti¥etfho tranzistoru VI3. Toto je docileno tim,
%e emitor druhého tranzistoru VI2 je p¥ipojen na vy3%f nepéti neZ
je potenciél kladného pélu napéjeciho nap&ti +. Toto zvydeni zpl-
sobuje druhé zp&tnd vazba. T¥eti kondenzétor CJ se p¥i zdaporne
pilvliné vystupniho nap&ti nabijf p¥es diodu VD a sedmy odpor RT
a v kladné pilvln& vystupniho nap&t{ zplsobuje zvySeni napéti na
emitoru druhého tranzistoru VIZ2.
VyuZziti tohoto zapojeni Je zvld3té vyhodné u bateriovych zafizeni
s nizkym nepdjecim nap&tim ke zvy3eni vystupniho nf vykonu.

PREDMET VYNALEZU

Zapojeni dvoj&inného nizkofrekven¥niho vykonového zesilovale,
vyzna¥ené tim, Ze snoda diody (VD) je spojena s kladnym pélem
napéjeného nepéti (+), s prvnim odporem (R1) a kolektorem t¥etfho
tranzistoru (VI3), katoda diody (VD) je spojena s emitorem druhé-
ho tranzistoru (VI2)a sedmym odporem (R7), jeho% druhy pdél Jje spo-
jen s tfetim kondenzdtorem (C3), jehoZ druhy pél je spojen s emi-
torem t¥etiho tranzistoru (VI3), emitorem &tvrtého tranzistoru(Tv4),
stvrtym odporem (R4) a druhym kondenzétorem (c2).
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